
421.5750MHz占有周波数帯幅（0.001W F3E）

421.6875MHz占有周波数帯幅（0.001W F3E）

421.7875MHz占有周波数帯幅（0.001W F3E）



421.5750MHz占有周波数帯幅（0.001W F2D）

421.6875MHz占有周波数帯幅（0.001W F2D）

421.7875MHz占有周波数帯幅（0.001W F2D）



421.5750MHzスプリアス発射の強度：帯域外領域（0.001W F3E)

421.6875MHzスプリアス発射の強度：帯域外領域（0.001W F3E)

421.7875MHzスプリアス発射の強度：帯域外領域（0.001W F3E)



421.5750MHzスプリアス発射の強度：fc±1MHz（0.001W F3E)

421.6875MHzスプリアス発射の強度：fc±1MHz（0.001W F3E)

421.7875MHzスプリアス発射の強度：fc±1MHz（0.001W F3E)

+15.2dB（補正値）

+15.2dB（補正値）

+15.2dB（補正値）



421.5750MHzスプリアス発射の強度：30MHz〜1GHz（0.001W F3E)

421.6875MHzスプリアス発射の強度：30MHz〜1GHz（0.001W F3E)

421.7875MHzスプリアス発射の強度：30MHz〜1GHz（0.001W F3E)



421.5750MHzスプリアス発射の強度：1GHz〜3GHz（0.001W F3E)

421.6875MHzスプリアス発射の強度：1GHz〜3GHz（0.001W F3E)

421.7875MHzスプリアス発射の強度：1GHz〜3GHz（0.001W F3E)



421.5750MHzスプリアス発射の強度：帯域外領域（0.001W F2D)

421.6875MHzスプリアス発射の強度：帯域外領域（0.001W F2D)

421.7875MHzスプリアス発射の強度：帯域外領域（0.001W F2D)



421.5750MHzスプリアス発射の強度：fc±1MHz（0.001W F2D)

421.6875MHzスプリアス発射の強度：fc±1MHz（0.001W F2D)

421.7875MHzスプリアス発射の強度：fc±1MHz（0.001W F2D)

+15.2dB（補正値）

+15.2dB（補正値）

+15.2dB（補正値）



421.5750MHzスプリアス発射の強度：30MHz〜1GHz（0.001W F2D)

421.6875MHzスプリアス発射の強度：30MHz〜1GHz（0.001W F2D)

421.7875MHzスプリアス発射の強度：30MHz〜1GHz（0.001W F2D)



421.5750MHzスプリアス発射の強度：1GHz〜3GHz（0.001W F2D)

421.6875MHzスプリアス発射の強度：1GHz〜3GHz（0.001W F2D)

421.7875MHzスプリアス発射の強度：1GHz〜3GHz（0.001W F2D)



421.5750MHz隣接チャンネル漏洩電力（0.001W F3E）

421.6875MHz隣接チャンネル漏洩電力（0.001W F3E）

421.7875MHz隣接チャンネル漏洩電力（0.001W F3E）



421.5750MHz隣接チャンネル漏洩電力（0.001W F2D）

421.6875MHz隣接チャンネル漏洩電力（0.001W F2D）

421.7875MHz隣接チャンネル漏洩電力（0.001W F2D）



制御チャンネル：421.8000MHz占有周波数帯幅（0.001W F2D）

制御チャンネル：421.80MHzスプリアス発射の強度：帯域外領域（0.001W F2D)

制御チャンネル：421.80MHzスプリアス発射の強度：fc±1MHz（0.001W F2D)

+15.2dB（補正値）



制御チャンネル：421.80MHzスプリアス発射の強度：30MHz〜1GHz（0.001W F2D)

制御チャンネル：421.8000MHzスプリアス発射の強度：1GHz〜3GHz（0.001W F2D)

制御チャンネル：421.8000MHz隣接チャンネル漏洩電力（0.001W F2D）


